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wygtosi referat na temat:

,Jadrowy rezonans magnetyczny w cienkich
epitaksjalnych warstwach MnsGes oraz

Mn5(Gel_XSix)3”

MnsGe; oraz MnsSi; to dwa interesujgce uktady z punktu widzenia zastosowan
spintronicznych. Obydwa systemy krystalizujg w strukturze heksagonalnej D8g (grupa
przestrzenna P6s/mcm) gdzie atomy Mn zajmujg dwa krystalograficznie i magnetycznie
nierobwnowazne potozenia (Mn, (4d) oraz Mn, (6g)). Réznig sie one jednak istotnie
wiasciwosciami magnetycznymi. MnsGe; jest metalicznym ferromagnetykiem o temperaturze
Curie 296 K, ze znaczng polaryzacjg spinowg elektronéw przewodnictwa na poziomie
Fermiego w temperaturze pokojowej (42%) oraz silng jednoosiowg anizotropig
magnetokrystaliczng wzdtuz osi c. Z drugiej strony uktad MnsSi; jest antyferromagnetykiem o
temperaturze Neela (Ty=99 K), ponizej ktérej pojawia sie kolinearna struktura
antyferromagnetyczna (AFM2), a nastepnie ponizej 65 K zaobserwowano frustracje
oddzialywanh prowadzacg do pojawienia sie niekolinearnej struktury magnetycznej (AFM1),
ktérej doktadna charakterystyka jest obecnie przedmiotem dyskusji naukowej. Dodatkowo,
najnowsze badania wykazaty, Zze warstwy epitaksjalne MnsSi; wykazujg cechy nie
obserwowane w materiatach objetosciowych, takie jak anomalny efekt Halla wigzany z
obecnoscig altermagnetyzmu w tych strukturach.

W celu dostarczenia nowych informacji na temat niskotemperaturowej struktury
magnetycznej AFM1 w MnsSi; wykonano eksperymenty NMR na jgdrach **Mn na serii
cienkich epitaksjalnych warstw Mns(Ge.,Siy)s W funkcji koncentracji Si (0 < x < 0.55) w
temperaturze ciektego helu (T=4.2 K). Zaobserwowano, ze podstawianie Ge atomami Si
redukuje moment magnetyczny atoméw Mn; w potozeniu 6(g) co wynika z modyfikacji
oddziatywania wymiennego, zwigzanej z lokalng kompresjg sieci krystalograficznej. Co
interesujgce, zmodyfikowane atomy Mn, zachowujg jednak praktycznie niezmieniony
moment orbitalny. Liczba zmodyfikowanych atoméw Mn, w funkcji koncentracji Si jest
proporcjonalna do prawdopodobienstwa znalezienia atoméw Mn, z doktadnie dwoma
atomami Si w najblizszym sasiedztwie. W przypadku atoméw Mn, znajdujgcych sie w
potozeniach 4(d) nie zaobserwowano istotnych zmian lokalnych wtasciwo$ci magnetycznych
w badanym zakresie koncentracji Si.

Wyktad bedzie prowadzony w jezyku polskim w sali 203,

slajdy beda w jezyku angielskim.
Dostepna bedzie réwniez transmisja ZOOM - link podany jest na stronie IF PAN.
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